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ГТ329 , 1Т329 (кремниевый транзистор, n-p-n)

Прибор

Предельные параметры Параметры при T = 25°C
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ГТ329 А 20  5 10 0,5 (50) 50 80 60 15...300 5 5  5 1200 4 2 3,5  800
ГТ329 Б 20  5 10 0,5 (50) 50 80 60 15...300 5 5  5 1700 6 3 3,5  800
ГТ329 В 20  5 10 1 (50) 50 80 60 15...300 5 5  5 1000 6 3 3,5  800
ГТ329 Г 20  5 10 0,5 (50) 50 80 60 15...300 5 5  5 700 5 2 3,5  800
1Т329 А 20  5 10 0,7 (50) 50 90 70 15...300 5 5  5 1200 4 2 3,5  800
1Т329 Б 20  5 10 0,7 (50) 50 90 70 15...300 5 5  5 1700 6 3 3,5  800
1Т329 В 20  5 10 1 (50) 50 90 70 15...300 5 5  5 1000 6 3 3,5  800

Возврат к оглавлению справочника
На Главную страницу www.5v.ru
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